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Реферат:
1. У дисертації здійснено дослідження впливу домішок атомарного водню та умов відпалу на електричні та
оптичні властивості монокристалів CdTe, Cd1-xZnxTe вирощених методом сублімації. У роботі проведено
комплексне дослідження структурних, електричних, оптичних характеристик кристалів CdTe і Cd1-xZnxTe.
Експериментально показано, що після технологічної обробки низькоомних зразків Cd0,6Zn0,4Te (~10^5
Омсм ; 300 К) у атмосфері водню має місце різке зростання питомого електричного опору на три порядки.
Таке зростання електричного опору зумовлене пасивацією дрібних електрично-активних центрів з енергією
активації ~ 0.05 еВ - 0.2 еВ. Побудовано електростатично-деформаційну модель пасивації атомарним воднем
електрично-активних центрів виду дефектів стиску (розтягу) у напівпровідниках CdTe, Cd1-xZnxTe.
Встановлено, що коли концентрація атомарного водню Nh не перевищує концентрацію акцепторів Na,



спостерігається підсилення ефекту пасивації електрично-активних центрів.

2. Dissertation is devoted research influence of atomic hydrogen doping as well as annealing conditions on electric
and optic properties of monocrystals of CdTe and CdZnTe grown by the in the hydrogen atmosphere sublimation
method which allows to grow high-resistance and structurally homogeneous a long a bar CdTe and CdZnTe
monocrystals. In this work complex research CdTe and CdxZn1-xTe crystals structure, electric and optic
properties have been carried out. It is experimentally showed that after hydrogen atmosphere technological
treatment of low-resistance Cd0,6Zn0,4Te (~10^5 Оmсm ; 300 К) samples takes place three order sharp its
resistivity increasing. This resistivity increasing is due to passivation of fine electric active centers with activation
energy ~ 0.05 eV - 0.2 eV. Electrostatic-deformation model of atomic hydrogen passivation compressing
(stretching) type defects electric active centers in CdTe and CdxZn1-xTe semiconductors have been constructed.
It is set that when the concentration of atomic hydrogen does not exceed the acceptors concentration there is
strengthening of electric active centers passivation.
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